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Lampa wyladowcza, zawierajaca dwa zespoly przecinajacych si¢
podiluznych elektrod-
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Przedmiotem wynalaziku jest lampa wyladowcza
zawierajaca dwa zespoly przecinajgcych sie podiuz-
nych elekirod, miedzy ktérymi znajduje sie plyta
izolacyjna, wyposazona w otwory, polozone bilisko
punktéw przeciecia elekirod.

W lampach tego typu w puzpk:cie przeciecia moze
wystepowaé jedno wyladowanie lub tez wyladowa-
nia wystepujg w wiekszej ilosci punkitéw przecie-
cia, zaleznie od ukladu pracy lampy. Lampy te
uzywane sg do odtwarzania zmieniajgcych sie sym-
boli (liter, cyfr itp.)- lub tez odtwarzania - obrazéw
radarowych i telewizyjnych. .

Uzyskanie zadowalajacej zdolnosci mbra.zo'wama
mozna otrzymaé¢ tylko przy stosowaniu blisko sie-
bie polozonych, malych otworéw w piycie izolacy]-
nej. Wykonanie zespolu takich otworéw w kon-
wencjonalnych materialach izolacyjnych jest bar-
dzo trudne i kosztowne,  nie nadajgce sie do pro-
dukicji wieloseryjnej.

Niniejszy wynalazek przedstawia znaczne ulep-
szenie lampy w poréwnaniu ze istanem istniejg-
cym.

Wedlug ninjejszego wynalazku, w lampie wyla-
dowczej zawierajacej dwa rownolegle uklady wy-
diuzonych elekitrod przecinajgcych sie pod katem
prostym znajduje sie plyta izolacyjna, umieszczona
miedzy dwoma ukladami elektrod, w kitérej w po-
blizu punktéw przeciecia elektrod wykonane sa
otwory. Plyta izolacyjna wykonana jest z utlenia-
nego anodowo aluminium. Ugzyskanie perforowanej
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piyty aluminiowej jest proste, stosujgc na przy-
klad technike wytrawiania fotograficznego. Po-prze-
prowadzeniu operacji perforacji przeprowadza sig
utlenianie anodowe. Warstwa tlenku aluminjum nie
musi byé gruba — wystarcza kilkadziesigt mikro-
now — poniewaz stosowane w. lampie wyladow-
czej napiecia sa na ogd! nizsze od 100 V. Wykony-
wana warstwa jest lekko porowata, co zapobiega
peknigciom spowodowanym przez wplyw zmian ter-
micmych. Elektrody wsparte na ramkach, dociska

~.sig. do utlemnionej anedowo.plyty. Mozliwe jest réw-

niez wykonanie eiektrod: bezposrednio na warstwie
tlenku metodg metalizacji. Wedlug niniejszego wy-
nalazku, zamiast metalizowanych paskéw elekiro-
dy moga skiadaé sie¢ z drutéw umieszczonych w
rowkach, ktére znajiduja sie blisko brzegow utlenio-
nej anodowo plyty aluminiowej.

Jezeli uklald elekfrod znajduje si¢ na jednej stro-
nie - plyty, rowki sa odpowiednio piytkie i gle-
bokie.

Dla specjalnych zastosowan, na przyklad w lam-
pach prézniowych, znajdujgce sie przy poszczegdl-
nych punkitach przeciecia otwory tworza razem je-
den duzy otwér tak, ze mie naruszona jest tylko
brzegowa czes¢ plyty.

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest na zala-
czonym rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia
cze$¢ plyty izolacyjnej z nalozonymi bezposrednio
na nig elektrodami, fig. 2 przedstawia plyte umie-
szczong migdzy dwoma zespolami elektrod, fig. 3
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i 4 przedstawiajq zesp6l wyposazony w ukisztatto-
wane jako druty elektrody tworzace siatke o jed-
nym, duzym otworze, a fig. 5 i 6 przedstawiaja
zesp6l, w ktérym przy kazdym punkcie preeciecia
znajduje sig otwor.

W aluminiowej plycie 1 o grubosci 1 mm wyko-
nane sg okragle otwory 2 o S$rednicy 1 mm roz-
stawione w odleglosci 2 mm od siebie. Po wy-
trawieniu otworéw 2 plyta aluminiowa jest utle-
niana elektrolitycrmie w kapieli kwasu szczawiowe-
go tak, Ze porowata warstwa 3 tlenku pokrywa
gérna i dolng strone’ plyty wraz z otworami. Gru-
bo$é warstwy tlenkowej Wymogiao um. Na gémg
i dolna strone piyty natozone sq metalizowane pas-

4.1 5. Na. fig. 1 nie pokazano pozostalych czesci
lampy wyltadowiaze;j.

Na fig. 2 pokazano czeSciowo odsloniety czes¢
lampy~wytadowczej, gdzie miedzy dwiema plytami
sZklanymi 6'1"7 madjduie sie plyta 1 z fig. 1, wypo-
sazona W otwory 2 i warstwe tlenkowa 3. Brzegi
piyt szklanych 6 i 7 sg wstgpnie poemaliowane w
sgsiedztwie ramy 8 zawierajgcej plyte 1. Na plyty
szklane nalozone sj przezroczyste paski metalowe
9i 10 tak, ze dotykaja plyty 1.

Na fig. 3 i 4 aluminjowa ksztaltka wsporcza 11
posiada ma powierzchni glegboltie rowki 12 oraz
plyttsze rowki 13. Ksztaltka 11 pokryta jest elekiro-
Ytycznie imolacyling warstwa tlenku o grubosci oko-
lo 20 gam. .

Wykonanie rowkéw 12 i 13 odbywa sie metoda
moletowania, wyprasowywania lub wytrawiania. W
rowki 12 wchodza gote druty 14, polaczone na kon-
cach paskiem 25 i tworzace plaska siatke. W row-
ki 13 wchodzg gole druty 15 twiorzgce prasks siatke
umieszczong 'w pewnej odlegloéci mad siatka 12,
w wyniku czego rowki 13 maja mniejsza glebokosé
w poréwnaniu z mowkami 12. Druty 15 polgczone
sa ze sobg tadmg 26. Punkty przeciecia sie drutow
14 i 15 znajduja sie przed otworem 16 wykonanym
w ksztaltce wsporczej 11. Tego rodzaju siatka nadaje
sie do istosowania w (lampach elekmﬁomopronuemo-
wych jako siatka sterujaca lub ekranujaca.

KsztaMika wsporcza' 17 z fig. 5 i 6 wyposazona
jest w duzg “ilo§é otwooréw 22. W poprzek tych
otworéw wykonane sg glebokie rowki 23, prosto-
padle do nich wykonane sg plytkie rowki 24. Alu-
miniowg ksztaltke wsporcza 17 pokrywa sie elek-
trolitycznie warstwa tlenkowa o grubosei okolo
20 pm, po czym w glebokie rowki 23 wkiada sie
gole druty 18 a w plytkie rowki 24 wikiada sie
gole druty 20. Po przylozemiu okreélomej sily na
kofice rowkéw druty 18 i 20 ulegaja ustaleniu w
tych rowkach. Druty te sa wzglednie dobize imolo-
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wane. Zespoly dmutéw 18 i 20 tworzg dwie siatki,
umieszczone W pewnej odlegloci jedna od dru-
giej. Ponizej punkitéw przeciecia’ drutow 18 i 20
znajdujg sie otwory 2% Gdy ksztaltka wsporcza
zostaje umieszczona . W przestrzeni wyladowania
lampy wyladowicrej gazowanej, w punkcie prze-
cigaia jednego z drutéw 18 i jednego:z drutéw 20
moze powsta¢ wyladowanie jarzemiowé, jezeli mie-
dzy tymi drutami. zostanie przyloZzone odpowiednie
napiecie. W lezacym poza tym punktem przeciecia
otworze ukaze sie $wiecaca plamka. Laczac odpo-
wiednio ze sobg korice drutéw 19 i 21 na ksztaltce
weporczej 17 mozna tworzyé obrazy, zawierajgce
okreslone kombinacje otwordw.

Stwierdzono, ze ksataltka alumiiniowa 1'1 jest cal-
kowicie izolowana od siatek, poniewaz wapstwa
tlenowa daje zadowalajgcy izolacje miedzy samy-
mi drutami oraz drutami a ksztaltksg 17.

Zastrzezemia patentowe

1. Lampa wyladowcza zawierajaca dwa zespoly
przecinajacych si¢ podluznych elektrod pod katem
prostym, miedzy ktérymi znajduje sie plyta izola-
cyjna wyposazona w otwory znajdujgce sie w po-
blizu punktéw przeciecia elektrod, zmamienna tym,
Ze plyte izolacyjna stanowi utlenione anodowo alu-
minium (1).

2. Lampa wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze
warstwa tlenkowa (3) jest porowata i ma grubosé
rzegdu kilkudziesieciu mikron6w.

3. Lampa wedlug zastrz. 1 i 2, znamienna tym,
ze zenpoly elektrod sa dociéniete swymi wisporni-
kami do plyty izolacyjnej (1). :

4. Lampa wedlug zastrz. 1 i 2, znamienna. tym, ze
elektrody nalozone sa na utleniong anodowo plyte
alumniowa (1), metoda metalizacii.

5. Lampa wedlug zastrz. 1 i 2, znamiemna tym,
ze przy brzegach utlenionej anodowo plyty (1) po-
siada rowki (12, 13), w . ktérych umieszczone sg
elektrody skladajgce sie .z drutéw (14, 15) twiorzg-
cych siatke. ‘

6. Lampa wedlug zastrz. 5, znamienna tym, ze
rowki (23) wykonamef M Me _wisperezes v,

.dla jednej siatki sa glebsze od rowkéw (24) dla

drugiej siatki tak, Ze znajdujace sie w tych row-
kach siatki sg oddalone od siebie na wymagang
odleglosé.

7. Lampa weﬁdllug zastrz. 5 i 6, znamienna tym,
ze w kosztaltice woporczej (17) mmajduje sie jeden
otwor, w ktérym znajdujg sie wszystkie punkty
przeciecia drutéw siatek.
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